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Elektronisches Uberlastrelais / Electronic Overload Relay

Auslosezeit
Vielfaches vom Nennstrom tripping time ®
multiples o{ roted Klasse 10 Klasse 20 Klasse 30
curren ¢lass 10 class 20 class 30
3 x le L1,4 s 76,7 s 14,0 s
4 x le 23,1 s 43,8 s 67.3 s
5% le 15,2 s 29,2 s 45,5 s
6 x le 10.8 s 20,8 s 32,9 s
1,2 % le 7,6 s 14,8 s 23,5 s
8 x le 6,4 s 12,5 s 19,9 s
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Vielfaches vom Nennstrom e ————m=
multiples of rated current

Ausl ésekennlinie (aus kaltem Zustand)
Fir Nennstrome (3-polig)zwischen dem 3-und 8-fachen des Einstellwertes betragt die Toleranz der Auslosezeit +15%

giltig ab Fertigungsdatum KW 47/09
Tripping characteristic (from cold state)
For currents (3-pole) between 3 and 8 times the current setting the tolerance of the tripping time is £15%

valid for production dates from week 47/09
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